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Ocena osiggnigeia naukowego zatytulowanego

,»Oddziatywania magnetyczne oraz transport elektronowy w jednorodnych oraz
nanokompozytowych pdétprzewodnikach I1I-IV-V, z Mn”

oraz istotnej aktywnosci naukowej doktora Lukasza Kilanskiego, ubiegajacego
si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Przedstawiona poniZzej ocena osiagnie¢ doktora Lukasza Kilahskiego zostata opracowana na
podstawie nastgpujacych dokumentow:

autoreferatu stanowigcego opis osiggnigcia naukowego zatytulowanego ,,0ddziatywania

magnetyczne oraz transport elektronowy w jednorodnych oraz nanokompozytowych
p&tprzewodnikach 1I-IV-V, z Mn”,

zatgczonych publikacji stanowigcych osiggnigeie naukowe bedace podstawg wystgpie-
nia o nadanie stopnia naukowego,

» os$wiadczen wspdtautoréw ww. publikacii,

wykazu opublikowanych prac naukowych lub tworczych prac zawodowych oraz infor-
macji o osiggnigciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki,

dokumentu potwierdzajacego uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych.

Swoja recenzje¢ konstruuje w nastepujacy sposob:
* najpierw przedstawi¢ ogdlne informacje dotyczace habilitanta i jego osiggnieé¢ nauko-
wych, kt6re wedtug mnie sg istotne z punktu widzenia opisu jego sylwetki naukowej;
nastepnie przejde do szczegotowego opisu i oceny Osiagnigcia Naukowego bedacego
podstawg wystapienia habilitanta o stopien naukowy;
w kolejnodci omowie pozostate osiagnigeia naukowe habilitanta i inne elementy jego

dziatalnosci naukowo-badawczej, a takze dzialalno$é organizacyjng, dydaktyczng i
popularyzatorska;

na koficu przedstawi¢ swoje wnioski i rekomendacje.

1. Ogoélne informacje dotyczace kariery i osiagnie¢ naukowych dra Lukasza Kilanskiego.

Doktor FLukasz Kilaniski ukoniczyt studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Politechniki L.odzkiej w roku 2006, za$ prace doktorska wykonat w
Instytucie Fizyki PAN pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Dobrowolskiego. Tematem
rozprawy, za ktorg otrzymal w roku 2010 stopien naukowy doktora, byk ,Magnetyzm
poiprzewodnikéw o strukturze CuFeS, oraz NaCl na przyktadach (Cd,Zn)MnGeAs, oraz



GeSnMnEuTe”. Od czasu doktoratu utrzymuje sie ciagle zainteresowanie habilitanta rozcien-
czonymi polprzewodnikami magnetycznymi (Diluted Magnetic Semiconductors — DMS),
trwajace az do dnia dzisiejszego. Po doktoracie pan Lukasz Kilanski odbyt na Wydziale Fizy-
ki Stosowanej Uniwersytetu Aalto, Espoo, Finlandia staz podoktorski, a po powrocie zaczat
prace na stanowisku adiunkta w Zespole Fizyki Pélprzewodnikéw Polmagnetycznych ON1.3
Instytutu Fizyki PAN, ktorg kontynuuje do dzisiaj.

Habilitant zaczat publikowaé w 2007 roku. Od tego czasu (11 lat) opublikowat 54 pra-
ce naukowe w czasopismach uwzglednionych w bazie Journal Citation Reports (4,9 na rok!),
uwzgledniajgc za$ deklarowany przez habilitanta w nich udziat (suma deklarowanych udzia-
16w wynosi 2500 %) daje to 25 samodzielnie wykonanych prac, a wiec $rednio 2,3 pracy
wykonanej samodzielnie na rok — imponujace! Wigkszos¢ publikacji, 31, ukazalo sie w
bardzo dobrych czasopismach z IF > 2, miedzy innymi Scientific Reports (1 praca), Physical
Review B (3 prace), Applied Physics Letters (3 prace). Liczba cytowan (dane zebrane przez
habilitanta, na koniec lutego 2017): 326 (151 bez autocytowar), indeks Hirscha & = 10.
Zwraca uwage wyjatkowo wysoki udzial autocytowan w ogdlnej liczbie cytowan. Moze to
oczywiscie oznaczaé, ze habilitant prowadzi dzialalnos¢ naukows w swego rodzaju
»niszowej” dziedzinie, w ktérej pracuje stosunkowo niewiele osrodkow naukowych, ale to
chyba jednak nie do konca jest prawda w tym przypadku... Sposrod 54 publikacji habilitanta,
31 dotyczy polmagnetycznych chalkopirytéw typu II-IV-V,, ktérych badania sg tematem
rozprawy habilitacyjnej. Absolutna wigkszo$¢ pozostalych prac takze dotyczy
polprzewodnikowych materialéow magnetycznych/pétmagnetycznych. Mozna wiec z pelng
odpowiedzialnoscia powiedzie¢, ze tematyka badawcza doktora FLukasza Kilanskiego jest
bardzo spéjna. Moze ten fakt, lacznie z trwajgcym od kilkupastu lat duzym zainteresowaniem
potmagnetycznymi zwigzkami typu II-IV-V, przesadzil o sukcesach habilitanta. Doktor
Kilanski zaledwie 11 lat temu ukonczyt studia, 7 lat temu zrobit doktorat, a jego dorobek
naukowy mierzony tylko liczbg i jako$cia publikacji musi budzi¢ uznanie. Oprocz
niewatpliwie duzej liczby publikacji moze si¢ on pochwali¢ trzema referatami typu
»plenary/invited talk” wygloszonymi osobifcie, trzema wygloszonymi przez jednego ze
wspolautoréw, dziesigcioma ,,contributed talks” wygtoszonymi osobiscie oraz dwunastoma
»contributed talks” wygloszonymi przez jednego ze wspétautordw. Juz tych kilka danych
bibliometrycznych, przytoczonych przeze mnie powyzej, sugeruje, ze doktor Kilafiski jest
bardzo powaznym kandydatem do stopnia doktora habilitowanego.

2. Ocena Osiggnigcia Naukowego pt. ,,Oddzialywania magnetyczne oraz transport elek-

tronowy w jednorodnych oraz nanokompozytowych pélprzewodnikach II-IV-V, z
Mn”.

Jako swoje osiagniecie naukowe, zatytulowane ,Oddziatywania magnetyczne oraz
transport elektronowy w jednorodnych oraz nanokompozytowych pétprzewodnikach 1I-IV-V,
z Mn”, bedace podstawa wystapienia o stopien naukowy doktora habilitowanego, doktor
Eukasz Kilanski przedstawil jednotematyczny cykl 8 prac (H1-HS) z lat 2013-2017, opubliko-
wanych w Journal of Applied Physics (H1-H4), Journal of Alloys and Compounds (H5),
Journal of Physics: Condensed Matter (H6 1 H7) i Physical Review B (HS8). Prace s3 wielo-
autorskie (od 8 do 13 autoréw); w jednej pracy (H5) doktor Kilanski jest drugim autorem, w
pozostatych jego nazwisko jest na pierwszym miejscu wbrew porzadkowi alfabetycznemu.
Udziat wlasny habilitanta w powstawaniu poszczegélnych prac H1-H8 zostal przez niego
oceniony na 45 — 65%, co oznacza, Ze caly cykl przedtozonych prac jest rtéwnowazny prawie
pieciu samodzielnym publikacjom. Dolgczone zostaly o$wiadczenia wspoétautoréw, ktore nie
wykazuja zadnych niezgodnosci z o§wiadczeniami doktora fukasza Kilanskiego na temat



zarbwno zakresu prac prowadzonych przez niego w trakcie przygotowania poszczegdlnych
publikacji, jak i procentowego udzialu w ich powstawaniu.

Rozprawa habilitacyjna doktora Kilanskiego dotyczy rozcienczonych pédiprzewodni-
kéw magnetycznych (DMS) grupy I-IV-V; o strukturze chalkopirytu (ktére sg potréjnymi
analogami zwigzkéw II1-V), zawierajacych jony manganu. Chalkopiryty II-IV-V, sg polprze-
wodnikami badanymi od wielu lat, ale ich druga mtodo$é mozna datowaé od odkrycia w 2000
roku w CdGeP, z manganem ferromagnetyzmu wystepujacego w temperaturze pokojowej: G.
A. Medvedkin et al. Jpn. J. Appl. Phys. 39, 1.949-1.951 (2000). W roku 2004 powstala praca
teoretyczna: S.C. Erwin and 1. Zutié, Nature Mater. 3, 410-414 (2004), dotyczaca 64 przed-
stawicieli chalkopirytéw II-IV-V, z manganem, ktéra sklonila wielu naukowcéw do zaintere-
sowania si¢ ta klasg materiatéw. Materialy te majg potencjalng przewage nad bardzo szeroko
badanym (Ga,Mn)As, ze wzgledu na znacznie wigkszg réwnowagows rozpuszezalno$é Mn, a
takze niezdegenerowany wierzchotek pasma walencyjnego. Chociaz na poczatku ubieglego
dziesigciolecia kontrolowana synteza tych materialéw nie byta jeszcze dobrze opanowana, w
grupie prof. Witolda Dobrowolskiego z IFPAN, do ktérej trafit doktor Kilafski, r0Zpoczeto
nad nimi intensywne prace, poniewaz nawigzano wspolprace z grupg prof. S.F. Marenkina z
Instytutu Chemii Nieorganicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, gdzie takie materia-
ty byly syatezowane. Z tego tez Zrodta pochodzita wickszo$¢ probek badanych przez doktora
Kilanskiego w ramach jego rozprawy habilitacyjnej (prace H1-H7). Tylko w ramach pracy H8
badane byty probki wytworzone w IFPAN.

Wehodzace w skiad rozprawy prace H1-H8 dotycza szerokiej gamy badas wiasnosci
magnetycznych (namagnesowanie, podatno$é magnetyczna, EPR), elektrycznych (efekt Halla,
magnetoopor, tensor przewodnictwa w funkeji pola magnetycznego) oraz strukturalnych (dy-
frakcja rentgenowska, energetycznie rozdzielcza rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna,
SEM, spektroskopia anihilacji pozytonéw) zaréwno materiatéw jednorodnych, jak i zawiera-
Jjacych ferromagnetyczne wytracenia MnAs (lub MnSb). Badano:

* jednorodne materiaty zawierajace mangan z na tyle matg koncentracja x, ze nie tworzg
sig klastery MnAs: Zn1xMnGeAs; (praca H1 i H3) i Cd;.Mn,GeAs, (praca H2),
mieszany zwigzek obu wyzej wymienionych materiatéw bazowych, niezawierajgcy
jonéw Mn: Zny.,CdxGeAs; (praca H7), w ktorym obserwuje si¢ spontaniczna separacje
faz réinigcych si¢ sktadem Zn/Cd, prowadzgcs do tworzenia sie kompozytu,

ten sam zwigzek mieszany Zn.,.,Cd,Mn,GeAs; z wytraceniami MnAs (praca H4),

nanokompozyty ZnSnAs; z ggsto, w sposéb uporzagdkowany rozmieszczonymi nanowy-

traceniami MnAs (praca H5),

¢ Zn;;Mn,SnSb; z wytrgceniami MnSb (praca H6),

CdixyMn:ZnySnAs; — zaréwno jednorodny, jak i zawierajacy wytracenia MnAs (praca

HR).

Podsumowujac w kilku punktach gtéwne wyniki prac H1-H8 mozna napisag:

(1) Pokazano, Zze widoczny w niektérych z badanych materiatéw ferromagnetyzm Zwigzany
jest z wytraceniami MnAs fub MnSb, a nic ze sprzgzonymi ferromagnetycznie jonami
manganu rozpuszczonymi w sieci (prace H4-H6, H8). W pracy H6 zaobserwowano tem-
peraturg Curie Tc = 522 K (ferromagnetyzm wytracen MnSb).

(2) Okreslono réwnowagows rozpuszczalnosé Mn w badanych materialach — siega ona
okoto 4%, powyzej pojawiaja si¢ nanowytracenia MnAs (lub MnSb).

(3) Pokazano, ze w prébkach z maly zawartoscia manganu, jego stan tadunkowy jest Mn?*
(wysoki spin), co sugeruje, ze Mn preferuje pozycje kationu grupy 1, zas pozniej naste-
puje antyferromagnetyczne parowanie spinéw sgsiednich manganéw i obserwowane
temperatury Curie-Weissa stajg si¢ ujemne.



(4) Zaobserwowano zaréwno silne oddziatywania RKKY (np. w Zn,,MneGeAs,, z caikq
wymiany Jps = 0,75 €V, praca H1), jak i antyferromagnetyczng nadwymiane
(Cd1 an GCASQ)

(5) Zaobserwowano niejednokrotnie (np. w Zn;_Mn,GeAs; — praca H1 i H3,

Zny xMn,SnSb, — praca H6) wysokie koncentracje nosnikéw, niczwigzane bezposrednio
z manganem, ktory w przewazajacej czgsci jest nieaktywny elektrycznie (Mn®* w pozy-
cji kationu grupy II), a z rozmaitymi defektami, czasami indukowanymi przez obecnosé
manganu w sieci. Proba identyfikacji tych defektéw w Zn, Mn,GeAs, przy uzyciu ani-
hilacji pozytonéw (praca H3) nie dala w pehni rozstrzygajacych odpowiedzi — zidentyfi-
kowano pewne defekty, ale ich koncentracja nie tlumaczy obserwowanych wysokich
koncentracji dziur. Duza koncentracja nosnikéw pozwala mieé nadzieje na znalezienie
w przyszlo$ci ferromagnetyzmu mediowanego nosnikami swobodnymi, niezwiazanego
z metalicznymi wytraceniami typu MnAs.

(6) Wytworzono bardzo ciekawe, samoorganizujgce si¢ kompozyty ZnSnAs, + MnAs z
uporzadkowanym ukladem nanowytrgcen MnAs w zakresie zawartosci MnAs az do
47% (praca HS).

(7)  Zbadano zjawisko samorzutnej, w trakcie syntezy, dekompozycji krysztatu mieszanego
Zn;xCd,GeAs; (praca H7) do ukladu dwufazowego, z obu fazami réznigcymi si¢ skla-
dem Zn/Cd. Wraz ze wzrostem Sredniej zawartosci kadmu x stosunek Zn/Cd obu faz tez
ulega zmianie, a krysztaty zmieniajg typ przewodnictwa z p na n. W zakresie temperatur
200-300 K opornos¢ jest aktywowana termicznie z energiami aktywacji rzgdu kilkudzie-
sigciu meV.

(8) Zbadano laysztaly CdyxyMnZn,SnAs; — zarébwno jednorodne, jak i zawierajace wytra-
cenia MnAs dla zawartosci manganu x do 17% (praca H8). Krysztaty byly typu r z kon-
centracjami elektronéw na poziomie 1-10'® cm™ i zadziwiajgco wysokimi (pomimo wy-
tracen!) ruchliwosciami siegajacymi ponad 7000 cm?/Vs. Ruchliwosci te umozliwity
wyrazng obserwacje oscylacji Shubnikova — de Haasa az do T=50 K i wyznaczenie ma-
sy efektywnej elektronéw w tym materiale. Ten materiat, whasnie ze wzgledu na wspol—
istnienie ferromagnetyzmu i no§nikéw swobodnych o wysokiej ruchliwosci, wydaje si¢
niezwykle obiecujgcy z punktu widzenia potencjalnych zastosowat.

Materialy bedace przedmiotem badaf habilitanta, pomu'no tego, ze wszystkle one s3 potprze-
wodnikami typu II-1V-V,, bardzo si¢ migdzy sobg réznia, co utrudnia ogarniecie i usystema-
tyzowanie wszystkich istotnych probleméw fizycznych z nimi zwiazanych. Przykladem niech
bedzie bardzo skomplikowane zachowanie magnetooporu w r6znych opisywanych w pracach
H1-H8 przypadkach — konsekwentnie analizowane przez habilitanta. I tak obserwowano:

* ujemny magnetoop6r wigzany ze stabg lokalizacjg (praca H1, H7), niszczong przez
obecnos¢ zwigkszonej koncentracji manganu (praca H1);

* wplyw polaryzacji nosnikéw przez ferromagnetyczne wytracenia MnAs na obserwowa-
ny ujemny magnetoopdr (praca H4);

» zloZony wplyw na obserwowany magnetoopor zaréwno ferromaonetycznych inkluzji
MnAs, jak i granic ziaren w samoorganizujacym si¢ kompozycie ZnSnAs, + MnAs
(praca H5). W tym materiale w niskich temperaturach obserwuje sie ujemny magneto-
opor zwigzany ze stabg lokalizacja (WL), nastepnie, w temperaturach 10-50 K magne-
toopor jest dodatni, za$ dla jeszcze wyzszych temperatur — znowu ujemny!

*  bardzo silny dodatni magnetoopor ograniczony do obszaru stabych pol 0,2 T wystepu-
Jjacy w temperaturach ponizej T=10 K w Zn,.,Mn,SnSb, (praca H6), wiazany przez au-
tor6w z obecnoscig jakiej$ fazy nadprzewodzacej w badanym materiale;

* silny liniowy magnetoopér w Cd;xyMn,Zn,SnAs,, wigzany z obecnoécia klasteréw
MnAs (praca HS).



Podsumowujqc punkt dotyczacy oceny Osiggniecia Naukowego uwazam, ze prace H1-HS:
stanowig spojny tematycznie zbidr publikacji dotyczacych waznej i aktualnej tematyk1
badawczej,

 raportuja wyniki dobrze zaprojektowanych, rzetelnie przeprowadzonych i wnikliwie
zanalizowanych badad,

* zdecydowanie poglebiaja nasza wiedze na temat rozcieficzonych pélprzewodnikow
magnetycznych (DMS),

* powinny znalez¢ uznanie w sSrodowisku fizykéw zajmujgcych si¢ rozcieficzonymi
polprzewodnikami magnetycznymi i ogdlnie materialami magnetycznymi.

W zwigzku z tym, co napisalem powyzej, moja ocena Osiggniccia Naukowego doktora
Lukasza Kilafiskiego pt. ,,Oddzialywania magnetyczne oraz transport elektronowy w jedno-
rodnych oraz nanokompozytowych pétprzewodnikach II-IV-V, z Mn” jest jak najbardziej
pozytywna. W tym miejscu cheiatbym jednak wyrazi¢ swoje zdziwienie, ktore spowodowane
bylo przejrzeniem liczby cytowanr prac H1-H8. Okazuje sie, 2¢ do dnia, w ktérym pisze
niniejszg recenzjg prace stanowigce rozprawe byly cytowane 28 razy, z czego... 26 to auto-
cytowania! Zdecydowanie spodziewatbym si¢ czego$ innego. Na koniec tej czesci, z obo-
wigzku recenzenta pragng zwrdci¢ uwage na bledy w pracy H7: (1) — we wzorze (2) na stro-
nie 5 jest blgd w znaku; przy energii aktywacji E, powinien by¢ minus, (2) — energie aktywa-
cji zostaly Zle obliczone; na rysunku 4 ewidentnie widaé, ze nachylenia skrajnych prostych
zaznaczonych na rysunku réznig si¢ o czynnik bliski 4, podczas gdy w tekscie pracy autorzy
pisza, ze wszystkie energie s3 bardzo bliskie sobie, (3) — na dole strony 6, lewa szpalta, jest
fragment, ktérego w ostatecznej wersji ani autorzy, ani recenzenci z caly pewnoscia nie
przeczytali...

3. Oméwienie pozostalych osiagni¢é naukowych habilitanta i innych elementéw jego
dzialalnoSci naukowo-badawczej, a takze dzialalnosci organizacyjnej, dydaktycznej i
popularyzatorskiej.

Na lidcie publikacji doktora Lukasza Kilafiskiego, oprocz omawianych wezesniej prac
H1-H8, znajduje si¢ jeszcze 46 publikacji w czasopismach uwzglednionych w bazie Journal
Citation Reports (z czego okoto 30 powstato po doktoracie). Czesé z tych prac (23) dotyczy,
podobnie jak rozprawa habilitacyjna, chalkopirytéw II-IV-V,, ale pozostate prace wykonane
zostaly na innych materialach i to nie zawsze zawierajgcych jony magnetyczne, co oznacza,
Ze zainteresowania naukowe doktora Kilafiskiego sg szersze. Doktor Kilanski:

* w trakcie swojego stazu podoktorskiego w Finlandii zajmowal si¢ badaniem, metodami
anihilacji pozytonéw, defektow strukturalnych w GaN, InN, ZnO i FeTiO; (a takze w
Zn; xMn,GeAs; — praca H3). Udalo mu si¢, migdzy innymi, wyjaénié przyczyny wyste-
powania momentéw magnetycznych w warstwach GaN napromieniowanych jonami
helu poprzez generacje defektow strukturalnych majacych riezerowy moment magne-
tyczny;

* w trakcie swojej pracy w IFPAN zajmowal si¢ badaniami materialéw grupy IV-VI
(tellurki germanu, cyny i ofowiu i krysztaly mieszane) z jonami manganu, chromu oraz
europu (ponad dziesig¢ prac, w tym jedna przegladowa); w pracach, ktére wiedy pow-
staly pokazano migdzy innymi wystepowanie klasteréw o takiej samej strukturze jak
matryca, ale o zawarto$ci domieszek magnetycznych znacznie przewyzszajgcej Sredni
sktad chemiczny krysztatéw (tzw. spinodal decomposition) oraz magnetycznych wytra-
cent Cr,Te; w tellurkach IV-VI z chromem. Tego typu magnetyczne wytracenia sa dosé
powszechnie obserwowane w materialach DMS po przekroczeniu granicy rozpuszczal-
noéci jondéw magnetycznych;



* uczestniczyl w badaniach wlasciwosci strukturalnych, magnetycznych oraz elekirycz-
nych uktadéw cienkich warstw potprzewodnikéw II-IV-V; napylanych na podioza pét-
przewodnikowe (nowy kierunek badan),

» prowadzil takze badania nanokrysztaléw ZnO domieszkowanych Fe,Os, a takze szkiet
amorficznych domieszkowanych jonami magnetycznymi {La;03){(PbO)o 3(B205)0 7.

Ponadto, w pracach dotyczacych chalkopirytow II-IV-V,, kiore nie weszly w sktad rozprawy,
1 w ktorych rola doktora Kilanskiego przewaznie nie byla dominujaca, przeprowadzane byty
nie tylko badania strukturalne, magnetyczne i elektryczne, ale takze miedzy innymi pomiary
rozpraszania Ramana, ktore postuzyly do identyfikacji fononéw dla szeregu faz obecnych w
krysztatach, jak réwniez umozliwily obserwacje sprz¢zenia plazmon-fonon.

Na uwagg zastuguje zbudowanie przez habilitanta ukladu do pomiaréw magnetoop-
tycznych oraz magnetometru z probka drgajaca w gradiencie pola magnetycznego. Urzgdze-
nia te sy aktualnie przez niego wykorzystywane do badaf ukladéw magnetykéw pozyskiwa-
nych w postaci cienkich warstw oraz nanostruktur.

Dr Fukasz Kilanski kierowat w przesztosci dwoma grantami: [UVENTUS-PLUS oraz
HOMING-PLUS, byt gtéwnym wykonawca w grancie promotorskim oraz w grancie
POMOST, obecnie za$ kieruje grantem SONATA. W latach 2014 i 2015.pelnil funkcje sekre-
tarza komitetu organizacyjnego "Jaszowiec" International School and Conference on the
Physics of Semiconductors. Wspétpracuje z szeregiem naukowych osrodkéw zagranicznych,
takimi jak:

» Laboratorium Silnych P6l Magnetycznych, Tuluza, Francja

*  Uniwersytet Maryland, USA

* Instytut Chemii Nieorganicznej im. Kurnakowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa,
Rosja

» Laboratorium Pozytronowej Spektroskopii Defektow, Wydziat Fizyki Techniczne;j,
Uniwersytet Aalto, Espoo, Finlandia

* Instytut Inzynierii Materialowej im. Frantsewicza, Czerniowce, Ukraina

« Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, Serbia

Doktor Kilanski prowadzit w roku 2016 w IFPAN semestralny wyklad pt. ,,Wybrane
metody eksperymentalnych badat materialéw pdlprzewodnikowych”, w 2011 r. sprawowal
opiek¢ naukowa nad studentami realizujacymi projekty semestralne na Wydziale Fizyki Sto-
sowanej, Uniwersytet Aalto, Espoo, Finlandia, a w latach 2011-2012 sprawowat opieke nau-
kowa nad studentem Wydzialu Fizyki Stosowanej, Politechniki Warszawskiej. Doktor
Kilanski byt promotorem pomocniczym p. Arkadiusza Adama Podgomi, ktéry w latach 2011-
2016 wykonywat w IFPAN prace doktorskg pt. ,,Wlasciwosci magnetyczne wybranych pot-
przewodnikoéw ArvBviz manganem i chromem”.

Pragne stwierdzi¢, ze dzialalno$¢ naukows nieobjeta rozpraws, a takze dziatalno$é
organizacyjng i opiecke naukowg sprawowang nad studentami/doktorantami oceniam jedno-
znacznie pozytywnie.

4. Whnioski koncowe i rekomendacja.

Podsumowujac stwierdzam, ze zarbwno cykl prac stanowigcych osiggniecie naukowe
bedace podstawa wystapienia doktora Fukasza Kilafiskiego o stopief doktora habilitowanego,
jak i pozostate prace z dorobku habilitanta reprezentujg wysoki poziom naukowy i wnosza
istotny wktad autora w rozwdj fizyki ciala statego. W moim pojeciu cato$é jego dotychczaso-

wych osiggni¢¢ utwierdza w przekonaniu, ze jest on przygotowany do samodzielnej dziatal-
nosci naukowej.



Uwazam, 7e spelnione sa warunki okreS§lone w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r.
poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) dla os6b ubiegajacych si¢ o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego i wnioskuj¢ o dopuszczenie dra Fukasza
Kilasiskiege do dalszych etapéw postepowania habilitacyjnego.

Michat Baj



